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(57) Abstract: The invention
relates to a radiation-emitting
semiconductor chip with a
multi-layer  structure  (100),
comprising a radiation-emitting
active layer (10) and a window
layer (20), transparent to
a radiation emitted by the
active layer (10) and which is
arranged in the direction of a
main emitting direction of the
semiconductor element on the
multi-layer structure (100). The
semiconductor chip is provided
for a top-down assembly in a
chip housing and the window
layer (20) comprises at least
one boundary lateral surface
(21), comprising a first tilted,
curved or stepped lateral surface
region (24), running from a first
main surface (22), facing the
multi-layer structure (100) in the

direction of a second main surface (23), facing away from the multi-layer structure (100), such that the window layer is extended
relative to the size of the first main surface (22). A boundary lateral surface (11) of the multi-layer structure (100) and at least one
part of the tilted, curved or stepped first lateral surface region (24) are coated with a complete electrically insulating layer (30).
The invention further relates to a radiation-emitting component with such a chip and a method for the simultaneous production

of a number of said chips.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen strahlungsemittierenden Halbleiterchip, mit einer Mehrschichtstruktur (100),
& die eine strahlungsemittierende aktive Schicht (10) enthilt, und mit einer Fensterschicht (20), die fiir eine von der aktiven Schicht
(10) ausgesandte Strahlung durchléssig ist und die in Richtung einer Hauptabstrahlrichtung des Halbleiterbauelements der Mehr-
schichtstruktur (100) nachgeordnet ist. Der Halbleiterchip ist zur Top-Down-Montage in einem Chipgehéduse
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vorgesehen und die Fensterschicht (20) weist mindestens eine umlaufende Seitenfliche (21) auf, die im Verlauf von einer
der Mehrschichtstruktur (100) zugewandten ersten Hauptfliche (22) in Richtung zu einer von der Mehrschichtstruktur
(100) abgewandten zweiten Hauptfliche (23) hin zunéchst einen derart abgeschrigten, gekrimmten oder gestuften ersten
Seitenfldchenbereich (24) aufweist, dass sich die Fensterschicht gegeniiber der Grosse der ersten Hauptfldche (22) verbreitert. Eine
umlaufende Seitenfldche (11) der Mehrschichtstruktur (100) und zumindest ein Teil des abgeschrigten, gekriimmten oder gestuften
ersten Seitenflichenbereich (24) sind mit einer durchgehenden elektrisch isolierenden Schicht (30) tiberzogen. Die Erfindung
betrifft weiterhin ein strahlungsemittierendes Bauelement mit einem derartigen Chip sowie ein Verfahren zum gleichzeitigen

Herstellen einer Vielzahl solcher Chips.
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